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Реферат:
1. Метою роботи є дослідження характеру динаміки заряду в манганітах та природи появи гістерезису
вольтамперних характеристик у контактах метал-манганіт. Об'єктами дослідження були полікристалічні
зразки манганітів лантану оптимального складу LCMO, LSMO. Основним методом дослідження був метод
тунельної спектроскопії, за допомоги якого були отримані експериментальні результати, основними з яких є
наступні. На підставі тунельних експериментів, які були проведені з контактами метал-манганіт, доведена
можливість поляронного характеру динаміки носіїв у металічній фазі манганіту. Виявлено, що поява
гістерезису вольтамперних характеристик в тунельних контактах метал - манганіт зумовлена переданням
енергії від гарячих електронів, які генерує тунельний контакт, до активаційного комплексу. Це призводить
до зсуву вакансій іонів кисню і, як наслідок, до значної зміни електричного опору контакту.
Експериментально виявлено, що цей ефект має потенційний характер. За допомогою вольтамперних
характеристик тунельних контактів з різним початковим опором знайдена енергія активації аніонів кисню в



манганітах лантану. Доведено, що ефекти активації аніонів кисню наявні як в області інтерфейсу, так і в
бар'єрі тунельного контакту. Ця обставина призводить до різкого зростання струму як в позитивній, так і в
негативній гілках вольтамперної характеристики контакту метал-манганіт. Ці результати можуть бути
використані, наприклад, в радіоелектронній промисловості при створенні пристроїв комп'ютерної пам'яті
нового покоління.

2. The aim is to study the nature of charge dynamics in manganites and the nature of the appearance of hysteresis
current-voltage characteristics in metal-manganite. The objects of investigation were polycrystalline samples of
lanthanum manganites optimal composition of LCMO, LSMO. The main research method was the method of
tunneling spectroscopy, through which were obtained by the experimental results, the main ones are as follows.
On the basis of tunnel experiments carried out with the metal-manganite, the possibility of polaron nature of the
dynamics of carriers in the metallic phase of manganites. Revealed that the occurrence of hysteresis current-
voltage characteristics of tunnel junctions metal - manganite due to the transfer of the energy of hot electrons
generated in a tunnel junction, on the activation complex. This leads to displacement of oxygen ions and vacancies
as a result, a significant change in electrical resistance of the contact. Experimentally found that this effect has a
potential character. With the current-voltage characteristics of tunnel junctions with different initial resistance
was found the activation energy of oxygen anions in the lanthanum manganites. Proved that the effects of
activation of oxygen anions occur in both the interface and the barrier tunnel junction. This leads to a sharp
increase in current, as in both positive and negative branch of the current-voltage characteristics of metal-
manganite. These results can be used, for example, in the electronic industry in the creation the new generation of
computer memory devices.
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